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A 7*‘ Typ tranzystora: tranzystor germanowy
S
¥  Firma: TESLA
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(L i ? Wykonanie: tranzystor germanowy warstwo-
C £ t wy p-n-p, w obudowie metalowej
710z~ e )
@ max385 —"" Zastosowanie: wzmacniacze mocy m.CZ.,
< :
r g3t E uklady przelaczajace
= [ [ Typy podobne: ADI31-V (Tel), CTP1504
L] - 1 Int), 2N1147B (STC
577 S (Int) 7B (STC)
S
¢Lar(7,2 ?
max3s Rys. 1-1293. 5NU74
Wartosci charakterystyczne'
—Icpo 1 <l mA | przy —Ucp=6V
~Icgo } <50 mA | przy —Ucp =6V, .45, = 100°C
fr >0,15 MHz | przy —Ucp=6V, Ig=1A
—Ucg 1 >48 V | przy —Ic = 0,02 A, Rgg =30 Q
—Ucgs ’ <1 V |przy —Ic=10 A, —Iz=1A
Nyie 50130 przy Ip =10 A, —Ucg =
Wartosci graniczne
— UCB max 60 v _IBM max ],5 A
- UCBM max 60 \ IE max 16,5 A
— UCE max 482 v IEM max 16,5 A
_UCEM max 4382 v Ptat max 50 W
— UgB max 15 \Y% # max ? 100 °C
—UgBM max 15 v Rthj—a max 1,2 °C/W
—IC max 15 [ A Lamb min —60 °C
—IcM max 15 ‘ A |ty | —60++100 °C
—IB max 1,5 A ‘ |

D tamp = 25°C
2) RBe < 30 Q
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Rys. 1-1294. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy
strat od temperatury obudowy
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Rys. 1-1295. Zalezno$¢ napigé kolektora od
rezystancji obciazenia obwodu bazy



